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Technische Daten 32k(16K) Worte dyn. MOS Speicher fiir die PDPS§

Mechanische Abmessungen
Stromversorgung

Omnibus-Belastung
Spelcher-Kapazititl

Spelcher-Baustelne
Speicherzugriffszeit
Felddekodierung
Speicherverwendbarkeit
Zykluszelit

Erlaubter Temp.bereich
Relative Luftleuchtigkeit

1 PDP8 Quad Norm Modul

fir die PDP8e und PDP8a

S5V, 2.1A; +15V, 0.27A

-15V, o0.02A

maxXx. eine Last

32 K Worte a 12 BRit, bazw.
16 K Worte & 12 Bit

16 K x 1 Bit dynamisch

150 nsec

Jedes L4 K Feld ist getrennt
anwdhlbar

mit beliebigen Speichern parallc
funktionsfihig
prozessorabhingig

1.2/1.4 usec bei PDP8e
1.2/1.5 usec bei PDP8a

o - %o °¢

1o% - S0% ohne Kondensation

Omnibus, PDFP und DEC sind reg. Hendelsnamen von Digital Tguipment
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32 K und 16 K Worte dynamischer MOS Speicher filir die
PDP8e und PDP8a

Die Platine W9002-797 speichert 32 K 12 BRit Worte auf einer
einzigen Druckplatte,

Durch die Verwendung hochintegrierter dynamischer 16 K Spei-
cherbausteine konnten die Zeitablauf- und die Refreshsteuerung
sowle die Adressdekodierung, die Bus Interface IC's und die
Speicherelemente auf einer einzigen Quad Omnibus Platine unter-
gebracht werden, Dies spart Kosten beim Betrieb und bei der
Wartung und Steckpldtze auf dem Omnibus. :

Der Speicher W9002-797 kann mit beliebigen anderen (z.B. Kern-
speichern) zusammen eingesetzt werden, d.h., man wihlt auf un-
serem dynamischen Speicher nur die in der PDP8 durch andere
Speicher noch nicht besetzten Felder an.

Speicherbausteine
Industr iestandard dyn.MOS Bausteine 16 Pin, 16K x 1

Zugriffszeit

Die Zugriffszeit betridgt 150 nsec. Durch die extrem kurze
Zugriffszeit ist es nicht ndtig die CPU anzuhalten und auf
giltige Daten bzw. auf den Refresh zu warten. Es tritt des-
halb auch keine Verlangsamung der Maschinenzyklen ein.

tGesamtzykluszeit

Der Speicher ist verwendbar flir die PDP8e und PDP8g
mit folgenden Zykluszeiten:

1.2 oder 1.4 usec bei der PDP8e
1.2 oder 1.5 usec bei der PDP8a

Der Speicherzyklus besteht zus einer Leseoperation gefolgt
von elner Schreiboperation.

Die Speicherwiederauffrischung geschieht transparent und
beeinflusst die Gesamtzykluszeit nicht.

Omnibus, PDP und Dec sind registrierte Handelsnamen von
Digital Equipment



Schaltungsbeschreibung

1. Felddekodierung

Mit einem BCD-Dezimaldekoder werden die EMA-Adressen auskodiert.
Mit ROM ADD L lZsst sich eine Speicheranwahl verhindern.

Durch entsprechende Lodtbriicken kann jedes LK Feld angewdhlt
werden. Del vollstdndiger Besliickung des Speichers mit 32K
Worten sind folgende Lotbricken vorhanden:

Pin Pin Feld

',_l

no
HMNHWHE U Ov~J o
O HMNWF\U1oNV]

3
n
v Ve

Pin 1 der Bauteilplattform Nr. 62 befindet sich rechts unten

cuf Baustein Nr. 62 (Platine von Bauteileseite, Busstecker unten)
Die Pautecileplattform Nr. 62 befindet sich in der obersten IC-
Reihe als zwelter Baustein von rechts, geneu unter dem

rechtgn Platinenhalter( Platine von Bauteileseite, Busstecker
unten)



Felddekodierung bei 16K Worten:

Beispiele fir l'eldauswahl mil Lolbricken
auf Bauteileplaltform Nr. 62:

16K Speicherfeld PDP8-Felder

Beispiel 1:

D 9 8 7
x5 LS
130 o 5

Ao oy 2

25 o 1

6| o1 O

angewshlte Felder: 4,5,6,7 (Bei dem gelieferten Speicher ist
diese Einstellung vorhanden).

Beispiel 2:

D el — ——}e8 7
C 17 6
B ] 5
A R R L
o 5

L] \ .
o L 2
. . 1
6 .o O

angewidhlte Felder: 2,4,5,7

Achtung: Beim Minbou der Melddekodierung bitle daraufl
achten, dass sich die Lotbriicken nicht beriuhren.



2. Daten

Die Speicherinformation wird am Ende des Lesezyklus mit dem
Signal Clock Data Reg in ein Zwischenregister geladen und
mit Open Collector Treibern auf den Omnibus geschaltet,

Die Dateneingangsleitungen sind illber Busempfinger direkt
mit dem Speicherfeld verbunden.

Die Daten werden komplementér gespeichert, da die Ein- und
Ausgangstreiber invertieren,

3. Speicherelemente

Die Information wird in 16K x 1 Bit dyn. MOS RAM's (16 Pin)
gespeichert,

Als Speicherbausteine werden IC's vom Typ 4116 verwendet.
Der Speicherinhalt wird bei Absinken der Betriebsspannungen
unter 80% der Nennspannungen geldscht.

L. Adressen

Zur Adressierung werden die 12 Adressleitungen MAOL,...,MA11L
und die EMA Adressen EMAOL,...,EMA2L verwendet,



Inbetriebnahme

1. Mit Hilfe der Lotbriicken auf Baustein Nr. 62 wdhlt man

die zu selektierenden Felder aus. Sollen 4K Felder auf unserem
Speicher nicht verwendet werden, trennt man die entsprechenden
Lotbriicken auf der Bauteilplattform Nr. 62 auf(siehe unter
Felddecodierung)

2. Die Netzspannung und sonstige Betriebsspannungen der PDP8
ausschalten.

Z, opeicherplatine richtig herum in den BUS einsetzen.

Dabei auf die BUS Aussparungen achten.

Platine vollstdndig nach unten in den BUS-Stecker schieben.,

4. PDP8 einschalten, Booten, Programme laden.

Achtung
Platine n i ¢ h t bei eingeschalteter PDP8 einsetzen

Platine n i ¢ h t schief einsetzen
Platine n i ¢ h t seitenverkehrt einsetzen

Telder vor dem Einsetzen selektieren
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MD QL
AlK

[MD 1L
AL

MD 2L
AlM
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B1M

MD 7
B1P

I

:

MD 8L
D1K

K'Y
O
©
[

)

DiIL

MDIDL
DIM
MD 1L
DIP

READ

S<—ri

><——

MD 3Ll><?———1§

87138

12

N
P

~

)

~,

\

12

~

~_

~

MEMORY L
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Daten Ein-pusgabo

Dout

Doyt @H
Doyt ' H
Doyt 2H

3H

Doy’ H
Dout>H
Doyt 6 H

Do yq 8 H
Doyt9 H

Doyt 10H

DOUT"H

CLOCHK DATA
REGISTER H



0 o1 02 03 04 ¢5 o6 0F 0204 10 41 42 43 4%

1 ! L | 1 ] £ I Lo v | | L
TP 4 H 1 e
SOURCE H Y b - I ]
\ \ :
- \ N

WRITE H ~ \ ] .
MDIR L 7 /) /-l 7
MY FIELD H /2 ) 77

' o, ‘ j :
READ MEM H VP R W 7z

' /f' | -' : o

LOCK DATA e 1 LA NI
REGISTER H I i
S nlL t 1 \‘\P
MD L T L 7

a) Nur Lesen™ o i o3 03 0¢ 05 06 07 0fF 03 10 41 42 43 %

"I g ﬂ 1 ! 1 ] ] | 1 1 | ! 1 1
TP 4 H N
WAL 777 ' v
SOURCE H | | A L | [ L
WRITE H | ' . L
MHﬁL. /’//////} ,J T
MY 'FIELD H 7] ; .
READ MEM L ja 77 [ o .
CLOCK DATA | [ ] - R
REGISTER H : L
CS nL Fo [ 1 I
MD L } L L

b)(Léhen und Schreiben



